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habilitacvi
Dysertacja jest poswiecona badaniu efektu metatrwatego fotoprzewodnictwa w Cu(In,Ga)Se2 metodami
teoretycznymi i obliczeniowymi. Celem pracy jest zbadanie iloSciowych przewidywan modelu wigzacego
efekt metatrwatego fotoprzewodnictwa z kompleksem (Vse-Vcu), a takze okreslenie podstawowych
wiasciwosci innego defektu silnie sprzezonego z siecig - Gacu. Zbadano proces tworzenia stanu
metastabilnego przez o$wietlenie oraz jego relaksacji. Oszacowano wartosci przekrojow czynnych na
wychwyt elektronu oraz dziury. Zauwazono, ze zatozenie typowych wartoSci przekroju czynnego na
wychwyt elektronu skutkuje znacznie szybszym niz w eksperymencie osigganiem konfiguracji
akceptorowej i podano mozliwe interpretacje tej obserwacii. Okre$lono zwigzek migdzy wielko$cig
efektu metatrwatego fotoprzewodnictwa a koncentracjg dziur w stanie zrelaksowanym oraz koncentracjq
i energig innych stanow o energii bliskiej poziomowi Fermiego. Rozwinieto metode wyznaczania
koncentracji kompleksow (Vse-Veu) W Cu(In,Ga)Sez. Zbadano wptyw szybkosci chfodzenia na mierzong
koncentracje dziur w stanie zrelaksowanym. Przeanalizowano rowniez zwigzek miedzy parametrami
warstwy buforowej ogniwa stonecznego a koncentracjg dziur wyznaczang w metodzie C-V. Okreslono
podstawowe wtasciwosci metastabilne defektu Gacu i przedyskutowano jego zwigzek z efektem
okreslany w literaturze jako red-on-bias.



